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Descriere:

Inventia se referd la un procedeu de confectionare a sesizorului cu un strat de fullereni Ceo
rezistent in mediu corosiv, destinat determindrii concentratiei vaporilor de apa si a gazelor.

Este cunoscut procedeul de confectionare a sesizorului de umiditate a aerului care include
urmatoarele etape: pe suprafata unui izolator prin metoda evapordrii termice se depune un electrod,
pe suprafata ciruia se depune un strat de semiconductor As2S3 care este acoperit cu un electrod
transparent pentru vaporii de apa [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in aceea cd pentru a ajunge la stratul de semiconductor
As,S3 vaporii de apd trec prin electrodul transparent, fapt care méireste inertitatea sesizorului si duce
la micsorarea sensibilitatii. in urma contactului direct cu atmosfera straturile de As,S; suferd
schimbdri, ce duc la instabilitatea parametrilor tehnici.

Mai este cunoscut procedeul de confectionare a sesizorului de umiditate care include depunerea
pe suprafata unui dielectric a stratului sensibil la umiditate, pe care apoi sunt depusi doi electrozi
[2]. insi si acest procedeu prezinti un dezavantaj datoritd suprafetei mari de contact a stratului cu
atmosfera, ceea ce conduce la fluctuatii esentiale ale sensibilitatii.

Problema pe care o rezolvd prezenta inventie constd in posibilitatea maririi sensibilitatii
sesizorului si a receptdrii selective a vaporilor de apd si a diferitelor gaze.

Procedeul, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ci include
depunerea pe suprafata unui dielectric a unui strat de semiconductor sensibil la vapori de apa, pe
care apoi sunt depusi doi electrozi. In calitate de strat semiconductor sensibil la vapori de apa si
gaze se depune un strat de fullereni Cgo, iar electrozii sunt executati cu o configuratie avand
lungimea hotarului de separare dintre ei de 2-3 ori mai mare decat lungimea unei laturi a
sesizorului.

Rezultatul inventiei constd in mérirea sensibilitatii sesizorului si receptarea selectiva a vaporilor
de apd si a diferitelor gaze.

Rezultatul este conditionat de faptul cd utilizarea stratului de fullereni Ceo duce la mdrirea
sensibilitdtii, iar configuratia si distanta dintre electrozi conduc la majorarea sensibilitétii selective
a sesizorului. Pentru obtinerea sensibilititii necesare electrozii au o astfel de configuratie incat
lungimea hotarului de separare dintre ei pe stratul de fullereni Ceo sa fie maxima. Pentru obtinerea
contactului electric intre electrozi si stratul de fullereni Ceo structura este supusd prelucrdrii termice
in vid la temperatura de 473 K timp de 30 min. Distanta dintre electrozi si lungimea hotarului de
separare sunt determinate de limitele de sensibilitate si domeniul de utilizare a sesizorului:
determinarea concentratiei vaporilor de apd sau a gazelor respective.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1, 2, care reprezinta:

- fig. 1, vederea frontald a sesizorului;

- fig. 2, vederea de sus a sesizorului.

Sesizorul pentru determinarea concentratiei compusilor in stare gazoasd constd dintr-un
dielectric 1 pe care este depus stratul 2 de fullereni Cgo, pe suprafata cdruia sunt depusi doi electrozi
3. In fig. 2 este prezentat conturul electrozilor.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe un suport de cuart cu dimensiunile 12x12x1 mm se depune un strat de fullereni Ceo cu
grosimea 1 p, si doi electrozi din aluminiu cu grosimea 0,2+0,4 p, distanta dintre ei fiind de 1 mm
si lungimea hotarului de separare a electrozilor de 40 mm. Pentru obtinerea contactului electric intre
electrozi si stratul de fullereni Cg structura este supusa prelucrarii termice in vid la temperatura de
473 K timp de 30 min. La un astfel de sesizor la variatia umiditétii intre 0?100% rezistivitatea se
modifica cu patru ordine de marime.
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(57) Revendicare:

Procedeu de confectionare a sesizorului pentru determinarea concentratiei compusilor in
stare gazoasd, ce include depunerea pe suprafata unui dielectric a unui strat de semiconductor, pe
care apoi sunt depusi doi electrozi, caracterizat prin aceea ci in calitate de strat semiconductor se
depune un strat de fullereni Ceo, iar electrozii sunt executati cu o configuratie avind lungimea
hotarului de separare dintre ei de 2-3 ori mai mare decat lungimea unei laturi a sesizorului.

(56) Referinte bibliografice:
1. SU 1188615 A
2.SU 1193557 A

Sef sectie: COZMA Valeriu
Examinator: SAU Tatiana
Redactor: CANTER Svetlana

Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova



MD 1544 G2

_——,
e
___

Q >

D) P
‘ 5
—




032 / NP/ 05/A/ 4/ Z

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: 99-0085 (85) Data fazei nationale PCT:
(86) Data cererii PCT:

(22) Data depozit: 1999.02.26

3

(10)

(54) titlul: Procedeu de confectionare a sesizorului pentru determinarea concentratiei
compusilor in stare gazoasa

. DOCUMENTARE
IN LITERATURA TEHNICO - STIINTIFICE

Lucrari consultate (autori, titluri, editura, tara si data publicarii)

. DOCUMENTARE
iN LITERATURA DE BREVETE DE INVENTII

Indicii clasificarilor de brevete :
(51) Int. Cl. : G 01 N 27/02

MD Perioada: Brevete : nu au fost depistate
Cereri publicate : nu au fost depistate
Cereri nepublicate: nu au fost
depistate

E A Perioada : Brevete: nu au fost depistate
Cereri: nu au fost depistate

Data 2000.03.06 Examinator Sau Tatiana




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DRAWINGS
	Page 5 - SEARCH_REPORT

